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  : כללי
של הקורס להקנות מטרתו . אופטיקה-תקנים ורכיבים של מערכות אלקטרוהבקורס זה ילמד הסטודנט 

תאי שמש , מ''לייזרים של מל, לסטודנט בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ידע ברכיבים כגון דיודות פולטות אור
  .וצגים

  
  :הנושאים שיילמדו בקורס

  .פיסיקה של מצב מוצק,  משוואות יסוד–מ "יסודות מל .1
 .מ"תכונות חשמליות של מל .2
 .מ"מבודדים ומל, תכונות אופטיות של מתכות .3
 .דיודות מנהור ומפולת, פריצה בדיודות, דיודות .4
 .PINדיודות שוטקי ודיודות  .5
 .מ''ערור ורקומבינציה במל .6
 .יודות פולטות אור ודיודות לייזרד .7
 .גלאי אור וגלאי חום .8
 .LCD ,PLASMA ,OLED ,TFEL ,CRT ,MEMSצגים  .9

 .תאי שמש .10
 .שידור ואפנון של אור .11
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  :דרישות מהסטודנטים

  ,)ישוקלל רק בבחינה הראשונה של התלמיד(הגשת עבודות בית 
  ,מבחן סופי

  , בהתאמה90% - ו10%: ציון משוקלל סופי על פי ההישגים לעיל
  . שבועות מיום פרסום הציונים3ערעורים יוגשו רק דרך אתר המכון עד 
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